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(57) Rezumat:

Inventia se referd la dispozitivele de producere
si prelucrare a semiconductoarelor, in special la un
dispozitiv de clivare in vid a structurilor epitaxiale
semiconductoare care efectueazd si depunerea
straturilor dielectrice protectoare pe suprafetele
proaspat clivate.

Dispozitivul contine o masutd constituitd din
doud parti, una executati mobild §i rabatabila.
Initial pe masutd se instaleazd placheta
semiconductoare. Prin intermediul unor parghii
actionate din exteriorul camerei de vid, partea
mobild a misutei se roteste, clivind astfel
structura epitaxiald. Dupa rotire, partea rabatabila
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a masutei si respectiv aschiile clivate din structura
epitaxiald se situeazd sub un unghi de 45° fatd de
directia de propagare a fluxului de vapori de
substanta protectoare. Precizia si calitatea clivarii
sunt asigurate  prin ajustarea preliminard a
structurii in camera de vid, prin intermediul unui
Microscop.
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